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สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

˚C  หน่วยของอณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 

      C-Si ซิลิกอนท่ีมีโครงสร้างแบบผลกึ 

DC แหลง่จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง 

d ความหนาของฟิล์ม 

E

 เวกเตอร์สนามไฟฟ้า 

pE   แอมปลิจดูของคลื่นในแนวขนานกบัระนาบตกกระทบ 

sE  แอมปลิจดูของคลื่นในแนวตัง้ฉากกบัระนาบตกกระทบ 

Eg คา่ช่องวา่งพลงังาน 

eV หน่วยของพลงังานโฟตอน (อิเลก็ตรอนโวลต์) 

EF


 แรงไฟฟ้า 

MF


 แรงแมเ่หลก็ 

   FE-SEM 
เทคนิคการวิเคราะห์ความหนาของฟิล์มด้วยภาพถ่ายจากกล้อง
จลุทรรศน์แบบสอ่งกราด 

         k คา่สมัประสิทธ์ิการดบัสญู 

      MSE 
ค่าความผิดพลาดระหว่างผลการวัดกับแบบจ าลอง (mean 
squre error) 

       N  คา่ดชันีหกัเหเชิงซ้อนของวตัถ ุ
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สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

n  คา่ดชันีหกัเหของวตัถ ุ

nm หน่วยของความหนา (นาโนเมตร) 

         rp การสะท้อนแสงในแนวขนานกบัระนาบตกกระทบ 

  rs การสะท้อนแสงในแนวตัง้ฉากกบัระนาบตกกระทบ 

SE 
เทคนิคการวิเคราะห์สมบตัิทางแสงด้วยสเปกโตรสโคปิกอีลิปโซ
เมทรี 

SiO2 ซิลิกอนไดออกไซด์ 

    Srough ชัน้พืน้ผิวขรุขระบนเนือ้ฟิล์ม 

    sccm 
  หน่วยอตัราการไหลของก๊าซ (Standard cubic centimeter   
per minute) 

TEM 
เทคนิคการหาความหนาของฟิล์มด้วยภาพถ่ายจากกล้อง
จลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบทะลผุา่น 

     ZrO2 ฟิล์มเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 

 
ความแตกตา่งเฟสของแสงสะท้อนในแนวขนานและตัง้ฉากกับ
ระนาบตกกระทบ (Delta) 

        
อัตราส่วนแอมปลิจูดของแสงสะท้อนในแนวขนานกับแอม
ปลิจดูของแสงสะท้อนในแนวตัง้ฉาก 

       สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนแสง 

       สภาพยอมทางไฟฟ้าของตวักลาง 

       สภาพซึมซาบได้ทางแมเ่หลก็ไฟฟ้าของตวักลาง 
 

 

 


